
Об’єм одного модуля 4ГБ

Тип пам’яті DDR3 

Частота 1333 МГц

Таймінги CL9

Пропускна здатність PC3‑10600 (10600 МБ/с)

Форм-фактор 204‑pin SODIMM 

Напруга 1.5 В

Кількість модулів у комплекті 1

Перевірка і корекція помилок (ECC) Немає (Non‑ECC)

Буферизація Немає (Unbuffered)

Країна-виробник Китай

Гарантія Довічна гарантія

Модуль GM1333D3S9/4G призначений для оновлення ноутбуків та міні‑ПК, що підтримують DDR3
SODIMM, і відповідає специфікації PC3‑10600 з ефективною пропускною здатністю до 10600 МБ/с для
щоденних задач та офісних застосунків. Конфігурація з таймінгами CL9 і напругою 1.5 В відповідає
стандартам JEDEC для DDR3‑1333, забезпечуючи стабільну роботу без додаткового охолодження та без
потреби в налаштуванні BIOS. Упаковка box захищає модуль під час транспортування та зручна для
роздрібного продажу.

Специфікація*
Об’єм             Модель (P/N)

4ГБ                  GM1333D3S9/4G

Зовнішній вигляд та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.*

DDR3 SODIMM 
1333MHz


